NUMZRO 22,783

L e N e g

MZMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar
PATENTE DE INVENCIOHN
en
Espafia
por  VEINTE aflos
a nombre de N. V. PHILIPS® SLOEILAMPENFABRIZKSN, cons-
tituida en Eindhoven y establecida en Bmmasingel 6,
EINDHOVEN, Holanda, por "UN PROCZDINMIZNTO Di FABRICA-
CION DE RESISTENCIAS ZILZCLRICAS CON COZFICIZNTES NEGA-
TIVOS DE TEMPIRALTURA".
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No gs facil dotar a las resictencias eléc-
tricas fabricadas con materiales aglutinados de con-
tactos bier sdherentes gque no produzcan resistencias
de paso enojosas. Con este f{n se han proouesto di=-
versos procedimientos; sobre todo pars resistencias
eléctricas con coeficienteés negativos de temperatura,
hechas de jxidos inferiores de cromo o urano. 4 ¢ste
¢fecto ya ze habfa indicado que la concrecibn del metal
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y €l carbono ¢a un resultado adverso, a causa de¢ la
formacidn de carburo.

Bl objeto del invento es una resistencia
con coeficientes deé temperatura negativos, fabricada
aglutinando una mezcla qus contenga silicio © ung aleu-
cidn ae éste; con preferencia una mezcla para concrecio-
nar cuyo contenido en silicio sea mayor gue la parte
restante,

3¢ ha viseto ahora que tules resistencias
eléctricas pusden dotarse de contagtos, en fceria satis-
factoria, por medio de una mésa de carbono, -grafito-,
que se agluting con el materisl de la resistencia.

El invento se dstalla seguidamente con
referencia a un ejemplo de ejecucidn:

50 g. de ferrosilicio, con una elevada
proporcidn de silicio, por ejemplo 98%, se pulveri-
zah y tamizan y mezclan luego con 10 g. de arcilla y
50 mg. de goma tragacanto, pulverizados igualmerte,
afiladiendo 7 cc. de agua hasta que se forme una pasta
homogénea, que se moldes en barritas 1. Zn ests mani-
pulacidn se incrustan simulténeamente los peguefios blo=
ques de grafito 2,

Las barritas as{ provistas de contactos
de grafito 2 se dejan secar al aire durante unas horas,
y despues se calientan unos 60 minutos a 13002C, upro-
zimadamente, en una atmbsfera de gas reductor, con lo
que el material se aglutina, En este caso, los cone
tactos de grafito guedan estrechamsnte unidos al mate-
rial silicoso de la resistencia; y no muestran ninguna
resistencia Ge paso desfavorable. Tambien c¢ les puede
dotar de varillas de nfqguel 3, para conducir la corrien-
te.

Debe advertirse ademds que con un exceso
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de silicio en =1 material de la resistencia se con-

sigue (ue la rssistividad sea zrands a la temperaturs

ambiente y pequefia & la temperatura de trabajo, obtenién-

dose asf{ un elevado coeficiente negativo de temperatura.
Zsta solicitud, gue corresponds a la

presentada en Alemania, el 17 de Agosto de 1935, bajo

el nfimero 28,504 VIIIb/2lc, se acoge a los beneficios

del articulo 51 del vigente Bstatuto de Propiedad In-

dustrial.

Los puntos de invencidn propia y nusva,
que se presentap para que sean objeto de esta Patente
de VEINTE gfios, son los siguientes:

19.. Un procedimiento de fabricacidn de
resistencias eléctricas con coeficientes negativos de
temperaturs, partiendo de mezclas semiconductoras
aglutinadas que contengan seilicio, con prefsrencis en

exceco; caracterizado por aglutinarse una masa de car

bono, -grafito~, destinada a formar los contactos con
el material de la resistencia.

29, Un procedimiento de fabricacidn de
resistencias eléctricas con coeficientes negativos de
teémperatursa.

Tal y como se ha descrito en la Memoria
qué antecede y con los fines que se han especificado,
representado en el plano adjunto.

Esta Memoria consta de tres hojas, esa

critss por una sola cara.
' Madrid, 15 de Agusto de 1936.

P' Ao
(lrai

i




Al e
i

-

Y\ 77 '

AN

S > S L —c




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



